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Тема дисертації:
1. Радиаційна модифікація електрофізичних і оптичних властивостей кристалів GaAs і CdS для створення на
їх основі лазерів великої потужності

2. The radiational modification of the electro-physical and optical properties of GaAs and CdS crystals with the
scope of high-power lasers' creation on their basis

Реферат:
1. В дисертації викладені і узагальнені нові наукові результати, на основі яких розвинена теорія і розроблені
методи, пов'язані з фізичними процесами і явищами генерації когерентного випромінювання в оптично
однорідних напівпровідникових кристалах, модифікованих за допомогою радіаційних технологій, що може
дозволити створення потужних лазерів з накачуванням електронним пучком, що випромінюють у видимій та
інфорчервоній областях спектру при сильно-струмових електронних потоках. В дисертації вперше розв'язані
такі задачі, як експериментальний доказ прояву екситонно-плазмового фазового переходу Мотта, виведення
фундаментальних рівнянь екситонного лазера, одержання умов формування інверсної заселенності рівнів і
генерації когерентного випромінювання та розвиток теорії і технології створення немесбауерівського гамма-
лазера.



2. The new scientific results leading to the creation of the theory and technology concerning the physical
processes and phenomena of coherent radiation generation in optically uniform semiconductor crystals modified
through the use of the radiational technologies which could be used for the construction og high energy lasers
pumped by the electronic high-power beams which generate the radiation in visible and IR ranges of the spectrum
are presented and generalized in the dissertation under consideration/ The following tasks were solved for the
first time in the dissertation, such as: experimental proof of exciton-plasmonic Mott phase transition, the
elaboration of the fundamental equations of the excitonic laser and discovery of the energy levels' inverse
population conditions' creation as well as the coherent radiation along with the theory and technology of non-
Messbauer gamma-laser construction.
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